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(54) Organic light-emitting display system and method of manufacturing the same

(57) An organic light-emitting display system and a
method of manufacturing the same are disclosed. In one
aspect, the organic light-emitting display system includes
a substrate (101), a display unit (200) that defines an
active area (AA) on the substrate (101) and includes a
plurality of thin film transistor (TFTs), and an encapsula-
tion layer (300) that seals the display unit (200) and has
a stacked structure in which at least a first inorganic film
(301), a first organic film (302), and a second inorganic
film (303) are sequentially stacked. The TFTs includes
an active layer (202), a gate electrode (204), a source

electrode (206), a drain electrode (207), and an interlayer
insulating film (205) that is disposed between the gate
electrode (204) and the source electrode (206) and be-
tween the gate electrode (204) and the drain electrode
(207), wherein the second inorganic film (303) directly
contacts the interlayer insulating film (205) outside the
active area (AA). Accordingly, in various embodiments,
since an inorganic layer of a thin film encapsulation layer
is prevented from being cracked, penetration of external
moisture or oxygen into the active area of the display can
be reduced or prevented.
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摘要(译)

公开了一种有机发光显示系统及其制造方法。在一个方面，有机发光显
示系统包括基板（101），在基板（101）上限定有源区（AA）的显示单
元（200），并包括多个薄膜晶体管（TFT），密封层（300），其密封
显示单元（200）并具有堆叠结构，其中至少第一无机膜（301），第一
有机膜（302）和第二无机膜（303）是顺序的堆叠。 TFT包括有源层
（202），栅电极（204），源电极（206），漏电极（207），以及设置
在栅电极（204）和之间的层间绝缘膜（205）。源电极（206）和栅电
极（204）与漏电极（207）之间，其中第二无机膜（303）直接接触有
源区（AA）外的层间绝缘膜（205）。因此，在各种实施例中，由于防
止薄膜封装层的无机层破裂，因此可以减少或防止外部湿气或氧气渗透
到显示器的有效区域中。
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